
КТ8114А, КТ8114Б

Транзисторы кремниевые планарные структуры п-р-п пере­
ключательные. Предназначены для применения в схемах строч­
ной развертки и в источниках электропитания. Выпускаются в 
пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора 
указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 10 г.
Изготовитель — ОКБ «ЭлП» ПО «Электронприбор», 

г. Фрязино, Московская область.

К Т 81Ш А .Б )

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при С/ю = 5 В:

КТ8114А при /к = 0,7 А ................................  8...40*
КТ8114Б при 4 = 0,03 А, не менее............  6

Граничное напряжение при 4 = 0,2 А,
4 = 40 мГн, не менее............................................ 700 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер,
М Р  П П Л Р Р *

Гк = +25 X  при 4 = 4,5 А, 4 = 2 А ...........  1 В
Гк = +125 вС при 4 = 4,5 А, 4 = 3 А .........  2,5 В
Гк = -4 5  X  при /к = 4,5 А, 4 = 3 А ...........  1,5 В

Время спада при 44э = 500 В, 64э = В,
/к = 3,5 А, 41 = 0,8 А, 4г 55 1*8 А, I- = 1 мГн,
не менее................................................................. 0,5 мкс
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О б р а т н ы й  т о к  к о л л е к т о р — э м и т т е р  

п р и  Ц у з  — (У х э  м а к с » н е  б о л е е :

Г к  =  +  25  ° С . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0 ,1  м А

Г к  = + 1 2 5  и - 4 5  ° С . ......................................  1 м А

О б р а т н ы й  т о к  э м и т т е р а  п р и  и ю  =  б  В ,

н е  б о л е е . . ......................... . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .  1 м А

П р е д е л ь н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  д а н н ы е

П о с т о я н н о е  н а п р я ж е н и е  к о л л е к т о р — э м и т т е р

п р и  /?Б Э  =  « * ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  7 00  В

И м п у л ь с н о е  н а п р я ж е н и е  к о л л е к т о р — э м и т т е р  

п р и  /У м  =  0 :

К Т 8 1 1 4 А . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .  1500  В

К Т 8 1 1 4 Б .............. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1200  В

П о с т о я н н о е  н а п р я ж е н и е  э м и т т е р — б а з а . ..........  6 В

П о с т о я н н ы й  т о к  к о л л е к т о р а . . ...........................  8 А

И м п у л ь с н ы й  т о к  к о л л е к т о р а . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . 15 А

П о с т о я н н ы й  т о к  б а з ы . . .......................................  4  А

И м п у л ь с н ы й  т о к  б а з ы . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . ..  6  А

П о с т о я н н ы й  з а п и р а ю щ и й  т о к  б а з ы . . . . .. . . . .. . . . .. . . .  0 ,1  А

И м п у л ь с н ы й  з а п и р а ю щ и й  т о к  б а з ы . . . . .. . . . .. . . . .. . . .  5 А

П о с т о я н н а я  р а с с е и в а е м а я  м о щ н о с т ь  к о л л е к ­

т о р а 1 п р и  Г к  -  —4 5 . . .+ 2 5  ° С . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .  125 В т

Т е м п е р а т у р а  р - п  п е р е х о д а . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  + 1 5 0  ° С

Т е п л о в о е  с о п р о т и в л е н и е  п е р е х о д — к о р п у с . .....  1 ° С / В т

Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  —4 5 .. . Г к  =

=  + 1 2 5  ° С

1 П р и  Г к  >  + 2 5  *С  м а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м а я  п о с т о я н н а я  р а с с е и в а е м а я  м о щ ­

н о с т ь  к о л л е к т о р а  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л е

А ( ,  М А К С  =  “  ^ к ) / А  ( П - К ) ' ® Т ‘
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